
#04-12

Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒｓ
１５５．５２ＭＨｚ／２．３～５．５Ｖ／ＡＳ１５５５２ＳＤＬＡ

■ 特長 Features

項目ＩＴＥＭ
型名ＴＹＰＥ

Ｏｕｔｐｕｔ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ

ＡＳ１５５５２ＳＤＬＡ

－２０～＋７０℃

ｔｙｐ：２８ｍＡ／３．３Ｖ，ｍａｘ：３７ｍＡ／３．３Ｖ

４５％　ｔｏ　５５％（ａｔ Ｏｆｆｓｅｔ ）／３．３Ｖ／２５℃

０．３ｎＳ　ｔｙｐ（０．１～０．９Ｖｄｄ）／０．７ｎＳ　ｍａｘ（０．９～０．１Ｖｄｄ）

出力周波数
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Sｔａｂｉｌｉｔｙ
周波数安定度

Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Tｅｍｐａｒａｔｕｒｅ　Rａｎｇｅ
動作温度範囲
Ｓｔｏｒａｇｅ　Tｅｍｐａｒａｔｕｒｅ　Rａｎｇｅ
保存温度範囲

Pｏｗｅｒ　Sｕｐｐｌｙ　Vｏｌｔａｇｅ
電源電圧
Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ （Ｎｏ　Ｌｏａｄ）
消費電流（無負荷）

Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｍｍｅｔｒｙ
出力波形対称性
Ｒｉｓｅ　Ｔｉｍｅ／Ｆａｌｌ　Ｔｉｍｅ
立ち上がり、立ち下がり時間

－４０～＋８５℃

＋２．３Ｖ～＋５．５Ｖ

Ｖ   ：０．９Ｖｄｄ　ｍｉｎ／Ｖ   ：０．１Ｖｄｄ　ｍａｘＩＨ ＩＬ

１５５．５２００００ＭＨｚ

Ｉｎｐｕｔ Ｌｅｖｅｌ
入力レベル
Ａｓｓｅｍｂｌｙ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｒａｎｇｅ
実装温度条件

Ｐｅａｋ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ２４０℃±５℃ ｆｏｒ ５ｓｅｃｏｎｄｓ
ｍａｘ．Ｍａｘｉｍｕｍ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ：２４５℃

ＳＭＤセラミックパッケージ/SMD Ceramic Package：７×５×１．７ｍｍ

差動出力電圧誤差/Differential Output Voltage Magnitude Change：±50mV

オフセット電圧/Output Offset Voltage：1.125V～1.375V

●

●

●
●

●
●
動作温度範囲/Operating Temperature：-20～＋70℃

差動出力電圧/Differential Output Voltage Magnitude：250mV～450mV

オフセット電圧誤差/Output Offset Voltage Change：±50mV

AnaSem

■ 電気的特性 Specifications

● 消費電流/Power Consumption：typ:28mA/2.3V～5.5V
● 動作電圧範囲/Operating Voltage Range：2.3V～5.5V

● 出力周波数偏差/Output Frequency Deviation：±50ppm/2.3～5.5V/-20～+70℃

Differential Output Voltage Magnitude
差動出力電圧 ｍｉｎ：２４７ｍＶ　ｔｙｐ：３４０ｍＶ　ｍａｘ：４５４ｍＶ

±３０ｐｐｍ／－２０～＋７０℃／２．３Ｖ～５．５Ｖ

Differential Output Voltage Magnitude　Change
差動出力電圧誤差 ｍｉｎ：－５０ｍＶ　　ｍａｘ：＋５０ｍＶ

Output Offset Voltage
オフセット電圧 ｍｉｎ：１．１２５Ｖ　ｔｙｐ：１．２５０Ｖ　ｍａｘ：１．３７５Ｖ

Output Offset Voltage　Change
オフセット電圧誤差 ｍｉｎ：－５０ｍＶ　　ｍａｘ：＋５０ｍＶ

ｔｙｐ：２μＡ／３．３Ｖ，ｍａｘ：４μＡ／３．３Ｖ
Standby  Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ （Ｎｏ　Ｌｏａｄ） 
出力停止消費電流（無負荷）



Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗａｖｅｆｏｒｍ　

■　マーキング Ｍａｒｋｉｎｇ

ａ
ｂ
ｃ Production Week&Year:450/50th week/2004

ＡＳ－Ａ４５０

■　測定回路■　出力波形
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■　外形寸法 Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ
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■　接続端子
Pin Connections
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High Impedunce Enable:Output
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